Olcsé MOSFET-es erosito

Az ember vesz egy MOSFET-part, egy
olcso, gyors és zajszegény miveleti
erdsitét, e mellé még 4 darab kis telje-
sitmény( tranzisztort és ezzel majdnem
kész a 8 ohm terhelésen 45 W, 4 ohm
terhelésen pedig 70 W teljesitményi
MOSFET-végfokozat.

A végtranzisztorok meghajtasa az
IC1 miveleti erdsité pozitiv és negativ
taparam vonalaban levd ellenallasokon
keresztll jon létre, amelyeken a kive-
zérlés megdfelel fesziltségesést idéz
elé. Mivel az IC1 miveleti erdsité maxi-
malisan csak + 18 voltot bir el, szlikség
van még a T1 és a T2 tranzisztorokra,
amelyek a D1 és a D2 zénerek segitsé-
gével a TL 071 feszliltségét + 15 V-ra
korlatozzak. A két fennmarad6 BC 547
tranzisztor a nyugalmi aram beallita-
saban jatszik szerepet. Emellett a T4-et
a nyugalmi aram stabilizalasa érdeké-
ben termikusan csatolni kell T5-tel. A T3
tranzisztor R8 ellenallason keresztil
felvett arammal allitia be a T5 tranzisz-
tor munkapontjat. Emelked6 h&mér-
séklettel a T4 tranzisztor Uge értéke
csokken, ennek kovetkeztében a T3-on
keresztll folyd aram kisebb lesz as T5
Ugs értéke csokken. A miveleti er6sité
igy olyan szabalyozast végez, hogy
egyidejlleg a T6 aramat is beallitjia. P1
ugy allitandd be, hogy az erdsité kive-
zérlés nélkul mintegy 75 mA-t vegyen
fel.

A MOSFET-eken keresztl folyd nyu-
galmi aram ekkor kb. 70 mA. Annak
érdekében, hogy a 40 kHz folétti frek-
venciaknal a nyugalmi aram névekedé-
sét elkeriljik, a savszélességet C3
kondenzatorral CD-szinten (20 kHz)
korlatozzuk.

A tapfesziiltség + 25 v és + 30 V
kozott lehet, ehhez egy 2 x 22 V/100
VA-s halézati trafés tapegység szik-
séges. A teljesitmény FET-eket 1 °K/W
hitételjesitménnyel intenziven hteni
kell. Mivel a FET-eket nem az egyéb-
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ként szokasos Source-kovetdként (bipo-
laris végtranzisztoroknai levd emitter-
kdveidének megfeleléen) kapcsoltuk be,
igy kivezérlésiik majdnem a teljes tap-
feszlltségig lehetséges. A kapcsolas
elénye az alacsonyabb veszteség és
ezaltal egy nagyon jo, csaknem 70%-
os hatasfok 8 ohm terhelésen, névle-
ges teljesitménynél. Az erdsitd kitlinik
csekély atviteli torzitasaval, a K torzitas-
tényez6 20 kHz-ig egyértelmien 0.2%
alatt marad (10 W/8 ohm-nal mérve).
3C voltos stabil tapfesziiltség mellett ez
a kompakt MOSFET-végfokozat 8ohm

terhelésen tobb, mint 45 Wattot és 4
ohrn mellett minimum 70 Wattot szol-
galtat. Kritikus hangszoroknal, melyek
impedancigja jelentésen alatta marad 4
ohmnak, az IRF 9530, illetve IRF 530
helyett az er6sebb KRF 9540-et vagy
IRF 540-et hasznalhatjuk végtranzisz-
torként. A hely- és koltségtakarékos
megoldasért azonban egy kis arai kell
fizetni: a végfokozat nem rendelkezik
védbkapcsolasokkal és igy nincs védve
révidzar ellen.

Bekapcsolas el6tt vizsgaljuk meg a
hangszorok kifogastalan csatlakozasat!



